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THz Time Domain Spectroscopy - ENEA

Spettro: 0.10 THz - 2 THz
Sorgente: photoconductive antenna
Rivelazione: nonlinear crystal ZnTe
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THz Time Domain Spectroscopy — LENS 1

Spettro: 0.5 THz -4 THz
Sorgente: photoconductive antenna
Rivelazione: phocunductive antenna
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THz TDS results @ ENEA

In collaborazione con
Carino Ferrante ENEA C.R. Casaccia

FSN-FISS-SNI, Calliope facility

Campione di polimero della ditta 3M

Colle aereospaziali, irragiamento con gamma nella facility Calliope
di Casaccia per simulare I'esposizione a raggi cosmici

Scopo: vedere se esistono dei picchi vibrazionali che variano in

funzione dell'rraggiamento gamma.




THz TDS results @ ENEA
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THz TDS results @ LENS
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THz TDS results ENEA-LENS confronto

Refractive Index

2 - T T T T T =
sample 11-3 3mm ENEA
sample 11-3 1Tmm LENS
1.95F -
19F 4
1.85) 4
- Absorption coefficient
C 18 N T T T T T
~——sample 11-3 3mm ENEA
90  —_sample 11-3 Tmm LENS ¥
175}
80
17F 70
165 I~ 1 : 60
£
L 50
16F g s
1 1 1 1 1 .C
0 0.5 1 1.5 2.5 3 S 40
Frequency (THz) ©
30
20
10
0 1 1 1 1

0.5 1 1.'5 2 2.5
Frequency (THz)



THz Time Domain Spectroscopy — LENS 2

Spettro: 1 THz - 15 THz
Sorgente: THz Two-Color Laser-Plasma generation
Rivelazione: THz air biased coherent detection (THz-ABCD)
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Sviluppi Futuri

Realizzazione di un nuovo setup THz —TDS in ENEA per ampliare la
regione in frequenza analizzata.

Nuovo setup:
» controllo parametri specchi parabolici
« antenne fotoconduttive 0.1 - 4 THz con lente emisferica
incorporata.
* nuova linea ritardo 100 nm risoluzione.
e acquisizione segnale con movimentazione continua del linea
di ritardo.

* NUOVO programma acquisizione e movimentazione slitta
(MATLAB stand-alone).

Studi propedeutici al THz-TDS setup per una diagnostica del
plasma.

ENEA 9



